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Resumo

Introducgao: O rabanete é uma oleracea de ciclo curto que é influenciada por fatores biéticos e abidticos na sua produtividade, podendo
ter a produgdo comprometida. O elemento silicio, embora ndo seja um elemento nutricional essencial, vem sendo utilizada no cultivo de
hortalicas como um elemento benéfico. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da aplicacéo de silicio foliar nos
parametros agrondmicos da cultura do rabanete. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso com cinco tratamentos e trés
repeticdes. Foram avaliados o diametro da raiz, comprimento da raiz, massa fresca da raiz, nimero de folhas, massa fresca das folhas,
altura da planta e nimero de raizes brocadas. Houve diferenca significativa para a maioria dos parametros analisados exceto para
comprimento da raiz demonstrando que a adubagéo com silicio foliar € benéfica para a cultura do rabanete.

Palavras-Chave: rabanete; silicio; hortalica.

Abstract

Introduction: Radish is a short-cycle vegetable that is influenced by biotic and abiotic factors in its productivity, and production may be
compromised. The silicon element, although not an essential nutritional element, has been used in vegetable cultivation as a beneficial
element. Thus, the objective of the present work was to evaluate the effect of foliar silicon application on the agronomic parameters of
radish crops. The experiment was conducted in randomized blocks with five treatments and three replications. Root diameter, root length,
root fresh mass, number of leaves, fresh leaf mass, plant height and number of brocaded roots were evaluated. There was a significant
difference for most of the parameters analyzed except for root length, demonstrating that foliar silicon fertilization is beneficial for radish
cultivation.
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Introducéo desenvolvimento esta entre 25 e 30 dias sendo uma

planta de raiz primaria arredondada, oval ou

19,3 milhBes de toneladas com uma produtividade ggr;in?vzre(ﬁﬁsdﬁg/azr&rgm forma e cor a depender
de 24,1 toneladas por hectare em uma area de 800 ' ’

mil hectares (Cunha et al., 2017). A regido Centro- O rabanete tem grande quantidade de
Oeste também se destaca pelo cultivo de hortalicas sélidos soluveis, carboidratos, acido fdlico,
que na grande maioria séo cultivadas por pequenos vitaminas A, C, Bl, B2, B6 e muitas outras
produtores. Segundo Amaro et al.,, (2007), as substancias antioxidantes na sua composicdo

No Brasil a producdo de oleraceas chega a

hortalicas sdo preferidas para cultivo por parte dos
agricultores familiares, pois, além de serem uma
alternativa de complementar a dieta, também
possibilitam um retorno econdmico rapido por
serem culturas de ciclo de desenvolvimento curto.

O rabanete (Raphanus sativus L.), € uma
hortalica  tuberosa  pertencente a familia
Brassicaceae, tem sua origem na regiao
Mediterranea sendo considerada um dos vegetais
tuberosos mais cultivados e consumidos no mundo,
devido a sua rusticidade e ciclo curto de
desenvolvimento (Matos et al., 2015). E uma planta
herbacea com raizes comestiveis de sabor picante
(Henschel et al, 2021). Seu ciclo de

(Golveia, 2016). Por ser uma cultura de ciclo curto,
o rabanete requer niveis satisfatorios de nutrientes
em um curto periodo e problemas nutricionais
dificilmente séo corrigidos durante o ciclo (Coutinho
et al., 2010).

Além da questdo nutricional, o rabanete
também pode ser afetado por outros fatores
bidticos e abidticos. Dentre os fatores bidticos, a
incidéncia de insetos sugadores e mastigadores
leva a prejuizos a cultura (Hidalgo et al., 2018). Em
relacdo aos fatores abidticos, a disponibilidade
hidrica no solo € um fator que pode levar a planta a
disturbios fisiolégicos caso ndo seja adequada a
necessidade da planta (Aradjo et al., 2019).



Embora ndo seja considerado um nutriente
essencial, o silicio vem colaborando em minimizar
os efeitos bidticos e abidticos que comprometem a
producdo de diversas hortalicas inclusive do
rabanete. De acordo com Assis et al (2012), a
utilizac@o de silicio trouxe efeitos benéficos em
oleraceas tanto no que diz respeito aos aspectos
produtivos (fitotécnicos), como em caracteristicas
avaliadas pos-colheita.

Algumas plantas s8o capazes de acumular
silicio em suas paredes celulares, abaixo da
cuticula das folhas formando uma dupla camada
que diminui a transpiracéo, protege a planta contra
a acdo de patogenos e insetos-praga, eleva a
conformacéo da parte aérea, podendo aumentar o
rendimento da cultura (Teodoro et al., 2015).

Nesse contexto, o objetivo do presente
trabalho foi avaliar o efeito da aplicagé@o foliar de
silicio nas caracteristicas agronémicas, producéo e
qualidade do rabanete.

Materiais e Métodos

O experimento foi conduzido no periodo de
setembro a novembro de 2024, no Centro de
Praticas Agricolas (Cepagro), localizado nas
dependéncias do Centro Universitario Icesp,
unidade de Aguas Claras - DF, em condi¢des de
campo aberto. Utilizou-se a cultivar hibrida recife F1
com raizes de formato redondo e parede grossa, de
coloracdo vermelho brilhante, da empresa Bejo
sementes.

Foram construidos trés canteiros
manualmente com enxada com 0,20m de altura,
1,00 de largura e 15 m de comprimento, sendo
adotado o espacamento de 0,25 m entre linhas e
0,25m entre plantas. As parcelas tinham 1,00m de
largura por 3m de comprimento com trés fileiras de
plantas.

O delineamento experimental foi em blocos
ao acaso com cinco tratamentos e trés repeticdes.
Os tratamentos foram formados por uma
testemunha (sem aplicacdo de silicio) e quatro
doses de silicio foliar (3 ml, 6 ml, 9 ml e 12ml de sifol
por litro de agua). O produto utilizado como fonte de
silicio foi o Sifol® que tem 12% de Si na sua
composicdo. As aplicacdes de silicio foram
realizadas semanalmente no periodo da manha
com auxilio de pulverizador. As parcelas foram
isoladas no momento da pulverizagdo com papelao
para evitar a deriva para outras parcelas.

As parcelas foram preparadas manualmente
com adubacdo orgénica com 3 litros de esterco
bovino obedecendo a necessidade da cultura. A
adubacao organica foi realizada 15 dias antes do
plantio. O fornecimento de agua para a cultura foi
realizado com mangueira do tipo santeno, de
acordo com a necessidade da cultura.

Por ocasido da colheita foram avaliadas o

diametro da raiz, circunferéncia da raiz, massa
fresca da raiz, nimero de folhas, massa fresca da
parte aérea, nimero de raizes brocadas e altura da
planta.

Os dados foram submetidos a andlise da
variancia e as médias comparadas pelo teste de
Scott Knott a 5% de probabilidade utilizando-se o
programa estatistico Agroestat®.

Resultados e Discusséo

Foi possivel verificar que houve diferenca
significativa em todos os pardmetros avaliados
exceto para comprimento da raiz conforme
demonstrado na tabela 1.

Tabela 1: Parametros  agronémicos de

desenvolvimento de plantas de rabanete
submetidas a aplicagao de silicio foliar.
Trat DR CR MFR NF MFF AP RB

0,0ml  894b  3,44a 1526b 541c 4,59c 9,34b 4,0la
3ml 1047b 4,35a 21,63b 894b 7,15b 10,63b 1,58b
6ml  11,35ab 4,40a 34,55a 8,64b 9,73a 18,74a 1,07b
oml  14,46a 526a 2520b 10,34a 9,56a 19,98a 0,80b
12ml  11,58ab 4,15a 31,30a 8,60b 7,60b 1594a 0,97b

CV (%) 12,62 19,63 20,59 7,73 10,18 16,10 27,26

Letras iguais na mesma coluna ndo diferem estatisticamente
entre os tratamentos pelo teste de Scott Knott a 5% de
probabilidade. DR = didmetro da raiz tuberosa; CR =
comprimento da raiz; MFR = massa fresca da raiz; NF= niumero
de folhas; MFF = massa fresca das folhas; AP = altura da planta;
RB = raizes brocadas, CV = coeficiente de variagdo em
percentual.

Para diametro da raiz tuberosa, observou-
se que o tratamento com a aplicacéo de 9ml de sifol
obteve o maior valor, 0 menor valor foi obtido pela
testemunha onde n&o houve aplicagéo de silicio.

Em relacdo a massa fresca da raiz,
também houve diferenca estatistica significativa e
0s maiores valores foram obtidos pelo tratamento
com 6ml de sifol e 12ml respectivamente.

O numero de folhas também foi afetado
pela aplicacdo de sifol e observou-se que as
plantas submetidas a aplicacdo de 9ml
semanalmente obteve a maior média de nimero de
folhas com 10,34. Em relagcdo a massa fresca das
folhas, observou-se diferenca significativa sendo os
tratamentos com 6ml e 9ml de sifol, tiveram as
maiores médias. A altura da planta apresentou
diferenca significativa sendo que os tratamentos
com 9ml, 6ml e 12ml de sifol obtiveram os maiores
valores.

Leles et al., (2008), em seu trabalho com
rabanete do tipo Crunchy Royale, pulverizado com
o produto Quick Sol (27% de Si), observou aumento
no diametro vertical da raiz, massa fresca da raiz e
massa total (raiz + folhas). Assis et al (2012),
trabalhando com batata, observou incremento da



altura das plantas e no didmetro do caule em
plantas adubadas com silicio. Curvelo et al (2019)
trabalhando com couve flor adubada com silicio,
observou melhoria na qualidade desta hortalica.

Outros autores ndo observaram efeitos
positivos do uso de silicio na cultura do rabanete
como é o caso de Faria et al., (2013) que avaliando
a aplicacao via solo de doses de silicio na cultura
do rabanete, concluiram que as doses de Si ndo
apresentaram diferenca significativa na producéo.

Em relacdo ao nimero de raizes brocadas
(com injurias causadas por insetos), observou-se
diferenca significativa sendo que a testemunha
(sem aplicacdo de silicio), obteve as maiores
médias diferindo dos tratamentos com aplicacéo de
Si foliar. Na cultura da batata, o silicio reduziu as
injarias causadas por Diabrotica speciosa e
Liriolyza spp (Gomes et al., 2009). Freitas et al.,
(2012), trabalhando com aplicacdo de silicio em
plantas de repolho, observou que o Si interferiu na
preferéncia alimentar e mortalidade de Plutella
xylostella além de causar desgaste da mandibula
das lagartas.

Conclusao:
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